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GE-BAZLI SEYRELTiK MANYETIK YARIILETKENLERIN

INCELENMESI
Bu proje distik giic tiiketimli magneto-elektrik
cihazlarda kullanilmak Uzere tasarlanan

ferromagnetik yarniletkenler alanindaki ana
sorunlara deginmektedir.
Ornekler, Ge variiletkeni icine ¢ozUnirllk

sINIrinIn dstinde gecis elementi
katkilanmasini  saglayan molekiler demet
epitaksi  biy(itme  teknigi  kullanilarak

hazirlanacaktr .

Filmlerin yapisal degisiklikleri farkli asamalarda
vakum ici  mikroskobi, kinmim metodlar
kullanilarak arastinlacaktir. X-ray fotoelektron
spektroskobi yéntemi uygulanarak ise olusan

Q
hd HEDEFLENEN CIKTILAR

sistemlerin  elektronik  yapilari,  kimyasal
durumlan ve elemental kompozisyonlar
hakkinda bilgi sahibi olunulacaktir. Orneklerin
manyetik  anizotropilerini  arastirmak ve
manyetik histerisis egrilerini  6lgmek igin
titresimli &rnek manyetometre kullanilacaktir.
Bu tekniklerin birlikte uygulanmasi yariiletken
malzemelerin icine ylksek oranlarda Mn
katkilamak igin uygun kosullarin bulmasini, Mn

atomlarinin baglanma durumlannin
belirlenmesini ferrromanyetizmanin
kaynaginin - aynintili  olarak  incelenmesini
saglayacaktir .

e Ardisik bliyltme yontemi ile Ge sisteminin icine, Ge atomlan ile yer degistirip sistemin
vapisinl bozmayacak sekilde gecis elementi katkilanmasi

e Gecis elementlerinin, bliylitme sicakligina, ara katman kalinligina, n-tipi katk
konsantrasyonuna bagli olarak Ge yapisinin igerisindeki dagilimindaki degisimler

o Ge-bazl yaniletken icerisindeki manyetik fazlarin tespit edilmesi ve detayl olarak incelenmesi

AMACLAR

olarak bUyUtlimesi

» Ge-bazll ferromagnetik yariletkenlerin epitaksiyel ve ikincil fazlardan anindiriimis

o Ge-bazl seyreltilmis yaniletken sistemler de oda sicakliginda ferromanyetizmanin sebebinin

incelenmesi

 Spin-bazli cihazlan gelistirmek amaci ile blyltilen ferromanyetik filmler vasitasi ile
spin-polarize akimin, Silisyum igine enjekte edilmesi
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